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Nazwa i kod przedmiotu

Energetyka stoneczna, PG_00065846

Kierunek studiow

Inzynieria materiatowa

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2025 r.

Rok akademicki realizacji
przedmiotu

2026/2027

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiéw stacjonarne Sposdb realizacji na uczelni

Rok studiow 2 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 3 Liczba punktow ECTS 1.0

Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -> Instytut
Nanotechnologii i Inzynierii Materiatowej -> Zaktad Fizyki Nanomateriatow

Imie i nazwisko

wyktadowcy (wyktadowcdow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Marcin Lapinski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Marcin tapinski

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
Liczba godzin zaje¢ (0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |15 1.0 9.0 25
studenta

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentéw z materiatami uzywanymi we wspétczesnych ogniwach
fotowoltaicznych. Metodach wytwarzania poszczegolnych elementéw ogniw i metod ich badania. Podczas
zaje¢ praktycznych studenci samodzielnie wytworza poszczegdlne elementy ogniwa oraz zbadajg jego

wiasciwosci.

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposoéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_UO06] potrafi oceni¢
przydatnos¢ i mozliwosé
wykorzystania nowych osiggnieé
(technik i technologii) w zakresie
nauki o materiatach

Student umie zaplanowac i
wykonac¢ eksperyment. Wytworzyc¢
element funkcjonalny oraz
za[planowac i przeprowadzi¢ jego
badanie.

[SU5] Ocena umiejetnosci
zaprezentowania wynikéw
realizacji zadania

[SU4] Ocena umiejgtnosci
korzystania z metod i narzedzi
[SU3] Ocena umiejetnosci
wykorzystania wiedzy uzyskanej
w ramach przedmiotu

[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informaciji

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_WO06] zna teoretyczne
podstawy funkcjonowania
aparatury naukowej z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin

Student zna i umie obstugiwaé
podstawowe urzadzenia stuzace
do wytwarzania i cienkich warstw
uzywanych w ogniwach PV. Umie

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[SW1] Ocena wiedzy

naukowych, wtasciwych dla zaplanowac¢ i wykonaé faktograficznej
inzynierii materiatowej eksperyment.
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Tresci przedmiotu

Tresci przedmiotu - laboratoria

Zajecia laboratoryjne obejmujg dwa zagadnienia. Pierwszym z nich jest wytworzenie przezroczystej
elektrody uzywanej w ogniwach PV i poréwnanie wtasciwosci wytworzonej warstwy z komercyjnie
dostepnymi materiatami.

Drugie zagadnienie to samodzielne wytworzenie ztgcza potprzewodnikowego, stanowigce gtéwng czesé
ogniwa fotowoltaicznego oraz pomiary wtasciwosci otrzymanej struktury.

Studenci wyniki swojej pracy przedstawig w krotkim pisemnym sprawozdaniu.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i dziatania ztgcza potprzewodnikowego oraz ogniw fotowoltaicznych.

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposoéb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koncowej

sprawozdanie 51.0% 100.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur Optical processes in semiconductors / Jacques |. Pankove

Thin Films / edited by Alicia Esther Ares.

Energetyka stoneczna / Andrzej Chochowski

Uzupetniajaca lista lektur Sol-gel processing and applications / edited by Yosry A. Attia.

Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing / Donald M.
Mattox.

Adresy eZasobdéw

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Opracowanie technologii napylania ITO za pomoca rozpylania magnetronowego.

Wytworzenie warstw CuO i ZnO za pomocg metody zol-zel.

Zajecia praktyczne
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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